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Diody elektroluminescencyjne III-Nitrides to zaawansowane urządzenia emitujące światło, które znajdują zastosowanie w
szerokim spektrum dziedzin, od elektroniki po technologię materiałów. Ta książka, napisana przez autora Li Jinmin, skupia
się na najnowszych osiągnięciach w dziedzinie diod elektroluminescencyjnych opartych na III-nitridach. Czytelnicy
dowiedzą się o strukturze warstw typu MQWs GaN/InGaN, efektywności wydobywania światła oraz zastosowaniach w
oświetleniu LED. To niezastąpione źródło wiedzy dla wszystkich zainteresowanych elektroniką, technologią materiałów i
optyką.

Książka "Diody elektroluminescencyjne III-Nitrides: Technologia i Zastosowania" jest obszernym dziełem, które zaprasza
czytelników do głębszego zrozumienia zjawisk związanych z elektroniką, półprzewodnikami, a także optyką. Autor
przedstawia najnowsze badania dotyczące diod emitujących światło, prezentując ich potencjał w nowoczesnych
zastosowaniach. Czytelnicy znajdą tu informacje na temat struktury III-nitrydowych diod elektroluminescencyjnych,
technologii oświetlenia LED oraz sposobów poprawy efektywności wydobywania światła.

"Diody elektroluminescencyjne III-Nitrides: Technologia i Zastosowania" to aktualne źródło wiedzy dla specjalistów z
dziedziny elektroniki, inżynierów materiałowych oraz badaczy zainteresowanych nowoczesnymi technologiami oświetlenia.
Książka ta ma na celu ukazanie potencjału diod emitujących światło i ich znaczenia w dzisiejszym świecie technologii i
inżynierii. Zawarte w niej informacje zapewniają kompleksowy wgląd w rozwój i zastosowania diod III-nitrydowych.
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